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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

Х Международной научной конференции 
"Функциональная база наноэлектроники", которая 
состоится в г. Одесса 14 сентября- 19 сентября 2020 
года. 

Участие в конференции будет интересно ученым, 
экспертам, аспирантам, специалистам предприятий 
всех форм собственности, учебных заведений, 
академических институтов Украины и зарубежья.   

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Физика и теория наноструктур для электроники 
- Электродинамика и наноэлектроника ТГц диапазона 
- Метаматериалы и их применение в наноэлектронике 
ТГц и ГГц диапазонов 
- Методы формирования, диагностики и исследования 
наноструктур и нанообъектов включая биологические 
- Математическое моделирование в наноэлектронике 
- Наноэлектронные сенсоры и информационные 
системы 
Наноэлектронные сенсоры для биомединженерии 
- Магнитные наноструктуры для спиновой (и нано-) 
электроники ГГц и ТГц диапазонов 
- МЭМС и НЭМС в электронике 
- Нанофотоника. Процессы, структуры и устройства 
- Нелинейные процессы в искусственных 
средах/метаматериалах и приборы на их основе  
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

Подача заявки и материалов для 
опубликования 

31.05.2020 

Уведомление о принятии 
материалов 

31.07.2020 

Регистрация онлайн 
До 

31.08.2020 

День регистрации  14.09.2020 

Открытие конференции 15.09.2020 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
Оргвзнос включает в себя издание программы, 

сборника научных трудов конференции, а также 
затраты, связанные с покрытием расходов на 
организацию и проведение конференции, в том числе 
расходы на рекламу, связь, кофе-брейк и др. 

Решение о принятии Оргкомитетом докладов после 
их рецензирования, финансовые условия и банковские 
реквизиты для перечисления денежных средств Вам 
будут отправлены в сообщении до 31 июля 2020 г. во 
втором информационном письме. 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: 

 Заявку (Приложение 1). 
 Электронную версию доклада (E-mail: 

fbn.conference@gmail.com) на английском языке  
(3-5 страниц, максимум 6 соавторов), 
оформленного в соответствии с требованиями к 
оформлению доклада и прилагаемым образцом 
(Приложение 2). 
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